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OEM:Valvo

Transistor BD435

Datasheet

BD 433

SILTZIUM - NPN - EPIBASIS -

BD 435
BD 437

LEISTUNGSTRANSISTOREN,

mit BD 434, BD 436, BD 438 fir Komplementhirschal tungen,
BD 433/BD 434 und BD 435/BD 436 speziell fir Autoempflnger

Mechanische DatoE:

Gehluse: Kunststoff, S0T-10
(JEDEC T0=126)

Der Kollektor ist mit der
metallischen Montageflliche
leitend verbunden.

Fiir isolierten Einbau =ind
Glimmerscheibe 56 302 and
Federscheibe 56 303 liefer-
bar.

Drehmoment-Bereich bei
Befestigung (bei Vervendung
von 56 302 und 56 303):

My = 0y5...0,6 Nm

(5...8 kp em)

MaBangaben in mm.
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Kurzdaten: BD 433 BD 435 BD 437
Kollektor-Sperr s panning ECH g = max. 22 32 45 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ueg g = max. 22 :!-_‘:’, lb- v
Kollektorstrom, Scheitelwvert lf N " max. 7 A
Gesamtverlustleistung bei 5 25%¢c Ptnt = BAX. 36 W
bei &, = 100°C Piog = Sa. 14 W
Sperrschichttemperatur QJ = BAX. 150 o
Gleichstromverstirkung
bei “ﬂ =1V, !C = 500 mA B - BH=-47TH BH-4TH EB-3TH
Transit-Frequenz 5 -
bei l]“ =1V, :E = 200 mA fr = 3 MHz

menthire T

naistor are

Das Verhliltnis der Gleichstromverstiirkungen bei I“CBI = 1 V und |]CI = 500 mA
fst & 1,4 bei BD 433/BD 434 und BD 435/BD 436, £ 1,8 bei BD 437/BD 434,
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BD 433

BD 435
BD 437

Absolute Gremzwerte: (gultig bis &, _ ) BD 433 BD 435 BD 437
Kollektor-Sperrspannung bei II = 0 [:ll'H g = max. 22 a2 45 ¥
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei UBE = 0: L-l.'I'.' g = max. 22 32 45 v
bei ln = 0 “EE g ™ max. 22 3z 45 v
Emitter-Sperrspannung  bei 1‘.’.‘ = 0 UE! p = mAX. B b 5‘ v
Kellektorstrom, Mittelwert: ll: Ay = max. i A
Kollektorstrom; Scheitelwert: Ic N = max. 7 A
Basisstrom: III = BAX. 1 A
Gesamtverlustleistung bel .G i 28y Ptnl = mBax. 36 W
Sperrschichttemperatur: -t_] = mAX. 150 e
Lagerungstemperatar: Ial = min. =05 "¢
8 = max. 150 "o
Wirmewiderstand :
gwischen Sperrschicht und Montageflhche: lirh G = 3,5 grd /W
gwischen Sperrschicht und Umgebung: Ry p = 100 grd /W
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BD 433
BD 435
BD 437
Kennwerte: bei 'J - zu“c, sofern nicht anders angegeben
Kollektor=-Reststrom . ¢ Bl 8430 Bp 4Y
bei tCB = 10 V¥, IE = 0, EJ = 180 Cs ]CH o : 1,0 mA
bei KCB = rCB 0 max’ [E = O: Iﬂl ° = 0,1
bel Uoy = Uop g max* 1g = © ¢
und tJ = I50°Cs ICH o = 3,0 mA
Elitter~ﬂe:titful ¢
bei UE“ =5V, If = 0 IEH o = 1,0 mA
Hallihtur—Ehilt1r421lllplnnnn[ <
bei 1. = 24 )¢ Uk sat : 0,8 v
bei ]E = 2 A, [H = 0,2 At rcz aat : 0,5 0,5
bei IC = 3 A, IB = 0,3 At FCE sat - 0,7V
Basisspannung %)
bei PCE = 5V, [C = 10 mAs rﬂf : HE0 LBO 580 mV
bei rFE =1V, IC = 2 A: UBI : 1,1 1,1 v
bei FEE = 1YV, IE = 3 At EBE = 1,3 %
Gleichstromverstirkung 5
bei FEE = & V, [E = 10 mA: B = 40 40 an
bei UCI = 1V, If m 500 mA: B ; Bh-475 BLH=-47TH ABBR-3TH
bei ECE = 1V, IC = 2 A B » 11 50 40
bei Up = 1V, I, = 3 As B 2 30
Transit-Frequenz bei f, = 1 MHz 5 - ’
bei UEE = 1V, lC = 2050 mA: rT = a MHz

1
) fédr die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt

]C = 2,2 A und ECE = 1 V geht

2, .- .
) .ﬁLBE.-"'MJ m =20 mV/grd
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BD 433

BD 435
BD 437
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